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RESUMO

Este trabalho, iniciado em agosto de 2003, teve como objetivo o estudo de
camadas anti-refletoras para células solares. Sendo o silicio um dos materiais mais
utilizados na fabricagdo de células, com indice de refracdo compreendido entre 3.5 e
4,0 para fotons do espectro solar, isto implica numa reflexdo de cerca de 35% da luz
que incide numa superficie polida de silicio. Essa reflexfo ¢ um dos fatores de perda
que contribuem para uma diminui¢io do rendimento das células solares e, com 0 uso
de camadas anti-refletoras, pode-se minimizar essa perda. Essas camadas sdo filmes
finos depositados sobre o silicio, cuja espessura ¢ de um quarto de comprimento de
onda, na regido de maxima densidade de fotons do espectro solar que incide sobre a
superficie terrestre. Para este trabalho, camadas anti-refletoras de SiO, foram obtidas
através de evaporagdo por feixe de elétrons utilizando o equipamento “electron
beam” Auto 306 e, superficies de silicio poroso, preparadas por ataque quimico e
anodizagdo, também foram analisadas para possivel utilizagdo como camadas anti-
refletoras. As amostras foram caracterizadas utilizando-se as técnicas de
fotoluminescéncia, microscopia eletronica de varredura, refletancia e medida das de
espessuras através de um perfilometro. Os resultados foram comparados entre si e
também com amostras de outros tipos de camadas ja existentes no laboratorio, como
por exemplo: Ta,Os e superficies texturizadas. Uma camada foi depositada sobre a
superficie de uma célula solar e medidas de corrente por tensdo da célula foram
realizadas, antes e depois da deposi¢do para analisar o aumento no rendimento da
célula. E para dar continuidade neste trabalho, falta o desenvolvimento,
caracterizagdo e otimizagdo de mais algumas camadas anti-refletoras e também, a
confeccdo e caracterizacdo de laminas de silicio implantadas com nitrogénio por IIIP.
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